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un ampiificateur de courant & commutation commande est & son deuxiéme niveau de tension

entre le circuit de commande etla grille du transistor et

de puissance, mais cette solution rencontre quelques - des moyens d'Isolement couplés entre I'enrou-
difficultés d’adaptation lorsque dans certaines réali- lement secondaire et les moyens de stockage
sations il faut intercaler une isolation galvaniqueentre 45 d'énergie pour interdire le transfert d'énergle de
le circuit de commande et la grille. Cette sifuation se Fenroulement secondaire vers les moyens de
reticontre notaimmment lorsque, pour une alimentation stockage d'énergle ainsi qu'aux moyens de trans-
sfatique & courant continu, par exemple, la configura- mission d'énergie pendant le deuxiéme intervalle
fion du hacheur est telle que la source d'un ou plu~ de temps durant lequel le signal de eommande
sieurs transistors de puissance est portée & un 5o est 4 son deuxiéme niveau de tension.

potentiel important ou variable ou lorsque, pour des D’'autres caractéristiques etavantages del'inven-
considérations de sécurité, il est nécessaire d'isolerle tion apparaitront & I'aide de la description qui va sui-
circuit hacheur du secteur par un photocoupleur ou vre faite au regard des dessins annexés qui
par un transformateur. représentent :

Si un photocoupleur permet la transmission du 55 ~les figures 1 et 2 des courbes illustrant le
signal a I'état d'information il a l'inconvénient qu'il doit comportement d'un transistor & effet de champ de
éire sulvi d'un amplificateur rapide alimenté par une puissance & un signal de commande quelconque
source d'énergie elle-méme galvaniquement isolée, appliqué sur son électrode de grille ;
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Entre les instants t; et t;, la tension Vgg se stabi-
lise par effet Miller & la valeur Vg 1a capacité grille-
source Cgg regoit un courant nul et la capacité
drain-grille Cpg regoit la totalité du courant de grille I,.
Au temps t; la quantité d’électricité qui e traverséla 50

Le temps total de commutation est dans ces
conditions égal &

capacité drain-grifle Cpg vérifie I'équation W o=t - tbetégalaty ~ L+t~ t + ¢, -
be
t soit encore :
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necessga/y for changing fromthe gate voltage [err] = O to the gate voltage
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qui est représentée 2 la figure 3, alimentés entre un montés en paralléle. Les condensateurs 18 et 19 sont
potentiel V, de tension et un circuitde masse M. Mals 35 montés en paraliéle aux bomes du secondaire 112 au
- ces solutions lorsqu’elles sont mises en oeuvre en travers de deux diodes 20 et 21 reliées respective-
réallsant un isolement galvanique & I'aide d'un trans- ment par une anode etune cathode & la borne A pour
\__/ fonnateur, sont cofiteuses. D'autre pait, les selfs de former avec les condensateurs 18 et 19 un doubleur
fuite L des transformateurs doivent étre réduites le de tension. L .
plus possible pour élre compatibles aveclestempsde 40 Ensupposantqu'un signal dutype de celuiquiest
comnmande de quelques dizaines de nanosecondes représenté & la figure 4 soit appliqué au primaire 114
des transistors 2 effet de champ. du transformateur 11, le fonctionnement qu circuit
La solution proposée par I'invention consiste & représenté a la figure 6 est le s'uivant. Ce signal, en
. intercaler enfre chaque transformateur et récepteur apparalssant aux bomes de ['enroulement secon-
de signal & transistor & effet de champ de puissance 46 daire 115, charge les condensateurs 18 et 19 pendant
au moins un &lément qui : * les instants marqués A et C sur la figure 4 au trave.fs
1) demande de I'énergie au transformateur pen- des diodes 20 et 21 & ses valeurs crétes, les transis-
dant les phases non significatives du signal et tors 14 et 15 étantfermés respectivement pendantles
emmagasine cette &nergie, intervalles de temps A et C du signal. Les courants de
2) regoit les phases significatives du signal en 50 charge des condensateurs 18 et 19 sont nuls pendant
présentant une impédance infinie sans comman- les fronts tpontants et descendant:s du signal qui da.ns
der par conséquent d'énergie au fransformateur ces conditions n'est pas affecté. L'énergie nécessaire
et sans affecter le signal et enfin, au fonctionnement des transistors 14 et 15 qui sont
3) transmet ce signal avec I'énergie nécessaire montés en source suiveuse, e.st ensuite fournie par
au récepteur envisagé, cette énergie étant préle- 85 les condensateurs 18 et 19 qui se trouvent alors Iso-
vée sur le stock d'énergie réalisé pendant les - iés du secondaire 112 parles ¢.i|odes 20 et 21 pendant
phases non significatives du signal. les phases significatives du signal, les transistors 14

et 15 étant ouverts respectivement pendant les inter-
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I'enroulement secondaire (11,) etles moyens de abertragen, und
stockage d'énergle (18, 19) pour interdire le — Isoliermitteln (20, 21), die zwischen die Sekun- -
transfert d'énergie de Fenroulement secondaire dérwickiung (112) und die Energiespeichermittel
(11,) vers les moyens de stockage d'énergie (18, 50 (18, 19) geschaltet sind, um wihrend des zweiten
19) ainsi qu'aux moyens de transmission d'éner- : Zeitintervalls, wihrend dem das Steuersignal auf
gle (14, 15) pendant le deuxiéme intervalle de seinem zwelten Spannungspegel liegt, die Uber-
temps durant lequel le signal de commande esta tragung der Energie von der Sekundarwickiung
son deuxiéme niveau de tension. ' (112) sowoh! an die Energiespeichemmittel (18,
2. Circuit selon la revendication 1, caractériséen 55 19) als auch an die Energieiibertragungsmittel
ce que les moyens de stockage d'énergie (18, 19) (14, 15) nicht zuzulassen,
comprennent au moins un condensateur monté en 2. Schaltung gem@BR Anspruch 1, dadurch
paralléle aux bornes de l'enroulement secondaire gekennzeichnet, daB die Energiespeichermitte! (18,
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means (18, 19) conprise at |east one épacitor connected in parallel with
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the fransformer (11) in order to store, on the
appearance of the confrol signals, the energy
necessary for the control of the gate of the power
field effect transistor (12 and 13) duiing a first 35
interval of time (A and, respectively, C) during
which the control signal is at its first voltage level,
\/ ~ transmission means (14 and 15) coupled with
' the secondary winding of the transformer and sol-
ely supplied by energy storing means (18and19) 40
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